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Pel´ıculas delgadas de ´oxido de esta˜no (SnO2). Fueron depositadas mediante la t´ecnica de roc´ıo pirol´ıtico ultras´onico. Las pel´ıculas se
depositaron sobre substratos de vidrio empleando dicloruro de acetilacetonato de esta ˜no [(C5H8O2)2SnCl2] como material fuente y N, NDMF
como solvente, a temperaturas de 400 a 550±C. Se presentan las propiedades ´opticas, el´ectricas y estructurales de las pel´ıculas obtenidas
utilizando un precursor organomet´alico.
Descriptores: Pel´ıculas delgadas; pel´ıculas conductoras transparentes; procesos pirol´ıticos.
Tin oxide (SnO2) thin films, were deposited using ultrasonic spray pyrolysis technique. The films were deposited on glass substrates using
tin acetylacetone dichloride [(C5H8O2)2SnCl2], as raw material, and, N, N-DMF as solvent, at temperatures from 400 to 550±C. The optical,
electric and structural properties of thin films obtained using an organometalic precursor are presented.
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